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Schnelle Silizium-Universaldioden
fur schnelle Schaltanwendungen, z. B,

als Klemmdiode in Farbfernsehgerdaten
und als Gleichrichter in Fotoblitzgeriten

Kunststoffgeh@use 3 @ % 6,35

56 A 2 nach DIN 41 883
Gewichtca. 0,4 g
MaBe in mm

In listenméBiger Ausflihrung werden
diese Dioden gegurtet geliefert.
MN&heres siehe unter ,Gurtung”.

Grenzwerte

period. Spitzensperrspannung

DurchlaBglelchstrom
bei Ty = 45°C

period. Spitzenstrom

bel 8 <40°, f >15Hz, Ty = 25°C

StoBstrom fir eine 50 Hz-
Sinushalbwelle,
ausgehend von T; = 25°C

Sperrschichttemperatur

Betriebs- und Lagerungs-
temperaturberaich

Kennwerte

DurchlaBspannung
bellg= 1A, T;=25°C

Sperrstrom
bei Ugpm, Ty = 25°C
bel Uggp, Ty = 125°C

1) Diese Werte gelten, wenn die AnschluBdrihte in 10 mm Abstand vom
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Gehéuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.
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BA 157... BA 159

BA 157 BA 158 BA 158

Kapazitat
beif=1MHz, Ug = 400V Ciar 3 = = pF
GO0 W Ciot - 2 - pF
1000V Cit ~- - 1.8 pF
Sperrverzug beim | P <300 <300 <300 ns

Umschalten von g = 10 mA auf
Ig = 10mA bislg=1mA

Wirmewiderstand Renu <601) KW
Sperrschicht - umgebende Luft

1) Dieser Weart gilt, wenn die AnschluBdrihte in 10 mm Abstand vom
Gehiuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.

zulassige Belastung mit periodischen Impulsen
in Abh&ngigkeit von der Impulsdaver
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DurchlaBkennlinlen DurchlaBspannung
Tj=25°C;Tj=100°C in Abhiingigkeit von der
Sperrschichttemperatur
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Sperrstrom Kapazitit
in Abhéngigkeit von der in Abhéngigkelt von der
Sperrschichttemperatur Sperrspannung
A Ba 157, pF Ba 157
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